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©  L'invention  concerne  la  préparation  d'une 
couche  mince  (5)  d'oxyde  cristallisé  tel  qu'un 
grenat,  une  ferrite  spinelle,  une  hexaferrite,  une 
perovskite,  un  oxyde  acousto-optique,  un  oxyde 
à  transition  de  phase  ou  un  oxyde  supracon- 
ducteur  utilisant  un  recuit  par  irradiation  au 
moyen  d'une  lampe  (1)  bien  que  l'oxyde  à  cris- 
talliser  soit  transparent  au  rayonnement  de  la 
lampe. 

On  prépare  tout  d'abord  une  couche  mince 
amorphe  d'un  oxyde  sous-stoechiométrique  en 
oxygène  des  mêmes  éléments  que  l'oxyde  à 
cristalliser  pour  obtenir  une  couche  opaque, 
absorbant  le  rayonnement.  On  soumet  ensuite 
cette  couche  d'oxyde  sous-stoechiométrique 
au  recuit  sous  rayonnement  pour  la  cristalliser 
et  on  restaure  la  stoechiométrie  en  oxygène  de 
la  couche  cristallisée  pour  la  rendre  transpa- 
rente. 

Les  couches  minces  préparées  de  cette  façon 
sont  utilisables  en  particulier  dans  les  disques 
thermo-magnéto-optiques  réinscriptibles  sur 
des  substrats  ne  résistant  pas  à  la  température 
de  cristallisation  de  cette  couche,  par  exemple 
des  substrats  en  matériau  organique. 
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